
Antopoulos - lecture 1

Χρήσιμες έννοιες/ορισμοί
 Στιγμιαία τιμή: Στιγμιαία ισχύς:

 Μέση τιμή: Ενεργός ισχύς:

 Ενεργός ή ενδεικνύμενη (RMS) τιμή:

Συντελεστής ισχύος:

Μετασχηματισμός Fourier:

 Πλάτος αρμονικών:
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Παράδειγμα 1

είσοδος: (ac) έξοδος: (dc)

→τάση

→ρεύμα

Ενεργός ισχύς εξόδου - P_dc :

Ενεργός τιμή ρεύματος εξόδου - I_ac_rms :

Πρώτη αρμονική ρεύματος εισόδου - I_ac_1 :
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Ενεργός ισχύς εισόδου - P_ac :

Φαινόμενη ισχύς - S :

Αεργός ισχύς - Q_1 :

Συντελεστής ισχύος - λ :

Ισχύς παραμόρφωσης - D :

Παράδειγμα 2
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Κυκλώματα με διόδους

Ανορθωτής διόδων πλήρους γέφυρας
Vs<0Vs>0
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Τριφασικός ανορθωτής διόδων πλήρους γέφυρας

Συνδεσμολογία κοινής καθόδου

Πάνω ομάδα
• Συνδεσμολογία κοινής καθόδου
• Άγει η δίοδος με το υψηλότερο δυναμικό 
στην άνοδό της

Κάτω ομάδα
• Συνδεσμολογία κοινής ανόδου
• Άγει η δίοδος με το χαμηλότερο δυναμικό 
στην κάθοδό της

Δεν άγουν ταυτόχρονα: D1-D4, D3-D6, D5-D2
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Τριφασικός ανορθωτής διόδων πλήρους γέφυρας

Εφαρμογή
Αν η ενεργός πολική τάση εισόδου είναι 380V, 
τότε η μέγιστη ανάστροφη πόλωση στην 
οποία υπόκειται μια δίοδος είναι:
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→ μεγάλη αυτεπαγωγή

Επίδραση φορτίου στη λειτουργία του κυκλώματος
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Τριφασικός ανορθωτής διόδων πλήρους γέφυρας με φορτίο 
σταθερού ρεύματος
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Συνδεσμολογία κοινής ανόδου
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Antopoulos - lecture 4

IGBT – 
Insulated Gate 
Bipolar 
Transistor

Ολοκληρωμένο 
κύκλωμα 
διακόπτη

• Πλήρως ελεγχόμενη αγωγή/αποκοπή
• Σήματα ελέγχου (πύλης) χαμηλής ισχύος
• Ονομαστικές τιμές ως 6.5 kV, 3.6 kA
• Χρόνος μεταγωγής περίπου 1 μs

Κύκλωμα ημιγέφυρας

MOSFET – 
Metal-Oxide 
Semiconductor 
Field Effect 
Transistor

• Πλήρως ελεγχόμενη αγωγή/αποκοπή
• Υψηλές διακοπτικές συχνότητες (μέχρι 150 kHz)
• Ονομαστική τάση ως 900 V
• Χρόνος μεταγωγής 10-100 ns
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Αντιστροφέας πλήρους γέφυρας - ION
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Αντιστροφέας πλήρους γέφυρας
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Τριφασικός αντιστροφέας τετραγωνικού παλμού

Τεχνική (ημιτονοειδούς) διαμόρφωσης εύρους παλμών (S)PWM
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(S) Pulse Width Modulation - (S)PMW
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(S)PMW - Μονοφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας 

Ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ θεμελιώδους και αρμονικών στο φάσμα εξόδου
Μονοφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας 
• Εμφάνιση αρμονικών γύρω από τη συχνότητα 
• Πλάτος τάσης εξόδου:

(S)PMW - Τριφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας 

Τριφασικός αντιστροφέας πλήρους γέφυρας
• Πλάτος (πολικής) τάσης εξόδου:
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